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Sintese e caracterizagdo estrutural de ceramicagireelétricas
Bi4_XRXTi3012 (R=La, Y)
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Materiais ferroelétricos, principalmente os compssixidos, tem sido objeto de intensas
investigacdes cientificas nos ultimos anos. A nagido para o estudo desta classe de
materiais esta centrada no grande espectro deagfis tecnoldgicas, de um simples
capacitor dielétrico, até memodrias ndo-volateisodegnadas FRAMs (Memorias de
acesso randdémico ferroelétrica). Este trabalhositiyg 0 efeito no processo de sintese e
nas propriedades elétricas do sistemd@iBD;, (BIT) quando da substituicdo do ion Bi
por elementos de terra rara. Neste trabalho, cegdnierroelétricas de composicaa.Bi
«RxTi3012 (R=La, Y) com x= 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 e 2.0 foraragaradas através do método
de reacdo de estado solido. Resultados preliminegisam que o aumento da
concentracdo do La no sistema BLT leva a um aunset@mperatura de sinterizacao.
As amostras sinterizadas apresentam densidadéisaglproximas de 95%. Resultados
sobre o efeito da dopagem na estrutura cristaiogramicroestrutura e propriedades
elétricas do composto BIT e o limite de solubilidados dopantes nessa matriz serdo
apresentados e discutidos.



